Posudek skolitele na disertaéni praci Ing. Tomase Hubiika
The growth of InGaN/GaN scintillation heterostructures
Riist InGaN/GaN scintiladnich heterostruktur

Ing. Toma$ Hubé4éek nastoupil v ramei doktorandského studia do Fyzikédlniho dstavu
AV CR, v.v.i. v roce 2015, Ji pied tim zde pracoval na bakala¥ské i diplomové praci
(2012/2013: Vybrané transportni a optické vlastnosti nitridi; 2013-2015:
Studium scintilaénich nano-heterostruktur na béizi GaN). Pracuje v laboratofi
LABONIT v oddéleni Polovodi&i (na technologii MOVPE = organokovova epitaxe
z plynné faze), se zadanim podilet se na pfipravé a studiu nitridovych scintilaénich
nano-heterostruktur.

Z potatku se také intenzivné vénoval doplnéni teoretickych zakladi fyziky i
technologie. Poté se zabyval technologii MOVPE: ristem polovodict AN,
piipravou, charakterizaci a interpretaci vysledk@i mé¥eni heterostruktur na béz;
InGaN/GaN mnohonésobnych kvantovych jam.

V disertatnf préci (2015-2019) se vzdcng podatilo skloubit jak technologii p¥ipravy
vzorkli (MOVPE), a ndrodnd méteni (foto- i katodo-luminiscence; SEM i AFM
mikroskopie; RTG difrakce a in situ MOVPE charakterizace), tak i praktickou
aplikaci hotovych struktur pro detekei ionizujictho zéteni (v pribéhu disertace
Castend pracoval ve firm& CRYTUR, spol. sr.0. (https://www.crytur.cz/) v ramei
naseho TACR projektu).

V pribéhu prace vznikla fada modernich kvantové-rozmé&rovych nanostruktur,
jejichZ vlastnosti mé¥il T. Hubalek i dal¥fmi badateli na mnoha Jinych pracovistich i
mimo republiku. Tematicky ma price velmi blizko k aplikacim, ale fe§i i obecné
technologické problémy.

Disertatni prace ma dikladny tvod, ze kterého je jasné, Ze se doktorand ¥4dng
seznamil s problematikou. Zédsadni je &ast, kde se popisuji a komentuji vlastni
publikované vysledky a jejich propojeni do jednoho celku (7 piiloZenych
impaktovanych &lankd). Tyto vysledky jsou zcela originlni a piivodni, byly bez
problému publikovéany v impaktovanych Casopisech a nékteré dalsi poznatky, vzniklé
pfi prici na disertaci jests jists publikovény budou. Rozhodnég se nejednd o roztii§tény
soubor jednotlivych odd&lenych praci.

PiestoZe doktorand pracoval a publikoval s pomerné velkym tymem kolegd,
jeho  badatelsky, &asto rozhodujici podil na publikovanych pracich je
nezpochybnitelny.

Béhem doktorského studia T. Hub4gek pracoval pul roku, na université v Ulmu u
Prof. Dr. Ferdinanda Scholze, kde piipravoval a méfil vrstvy a struktury z AIBGaN
(byl spoluautorem Scholzovy pozvané prednasky na IC MOVPE v Nate, 2018). Dale
méfil nade nitridové detektory v CERNu. Déle byl n€kolikrat na Univerzit§ v Lyonu,
kde na nafich nitridovych strukturich usp&¥né méfil katodoluminiscenci, véetng
rychlosti jejiho zha3eni, coZ publikoval s prof. Christophem Dujardinem z tohoto
pracovisté.

V zahrani¢i byl na n&kolika $kolach a konferencich v USA, ve év;’fcarsku, ve
Francii, v Némecku, v Polsku a na Slovensku. Také v CR aktivng vystupoval na
nékolika konferencich.



T Hubécek se v prubehu disertace podilel na feSeni deviti grantovych projektd
podporovanych riznymi agenturami: Evropského spoledenstvi, Erasmus, Ceské
republiky (GACR i TACR), MSMT, TUL a Akademie v&d. Podilel se i na nékolika
hospodarskych smlouvéch s firmou Crytur.

Toma§ Hubé4dek se aktivné spolupodilel na préci celé laboratofe MOVPE. Podrobné
se seznamil s novou sloZitou MOVPE aparaturou AIXTRON a efektivng spolupracuje
i pti feSeni technickych problémt, které pfi provozu nové technologické aparatury
nastaly.

Tomas Hubécek se zapojoval do prace v laboratofi jiz béhem své bakalaiské i
diplomové prace, pfi praci na disertaci se vSak jiZ stal plnohodnotnym a stéZi
nahraditelnym €¢lenem tymu.

Praci, studijni vysledky i pracovni nasazeni Ing. T. Hubdtka hodnotim
mimofadné vysoko a praci rozhodné doporuduji i obhajobs.

Zavérem konstatuji, Ze Ing. Toma$ Hubacek miiZze byt platnym &lenem védeckého
tymu, coZ dokézal 1 svou disertaéni praci, ktera spliiuje viechny pozadavky kladene
na udélen{ védeckého stupné PhD.

V Praze 9.1. 2020 Prof. Ing. Eduard Hulicius, CSe.
Fyzikalni dstav AV CR, v. v. 1.



